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 چکیذُ
ّای قالة ّای اکسیذ آلَهیٌیَم آًذی تِ رٍش الکترٍاًثاضت  ایٌذیَم تا ًظن تالا درٍى ًاًَحفرُ-کثالت-ّای آلیاشی هغٌاطیسی آّي ًاًَسین

. ثاًیِ تَدًذ 120ثاًیِ تا  30ف از ّای الکترٍاًثاضت هختل زهاى ّا دارای ًاًَسین تاضذ. ًاًَهتر هی 100ّا  قطر ًاًَسین هتٌاٍب ساختِ ضذًذ.

، ٍادارًذگی ٍ ًسثت هرتعی از طَلّای ّیسترزیس، تررسی ضذ. تا افسایص  ّا تا استفادُ از حلقِ ّا تر خَاظ هغٌاطیسی آى ًاًَسینطَل اثر

 ّا است. ّای هغٌاطَاستاتیک تیي ًاًَسین یاتٌذ؛ کِ تِ علت افسایص ترّوکٌص  کاّص هی 33/0ارستذ ٍ  1411تِ   44/0ارستذ ٍ  1331

ّا هَرد  ّا ٍ ساختار تلَری  ٍ خَاظ هغٌاطیسی ًاًَسین ضٌاسی قالة ٍ ًاًَسین جْت تررسی ریخت  SEM   ٍXRD  ٍVSM ّای تکٌیک

 استفادُ قرار گرفتٌذ.

 

 


